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Uklad scalony w obudowie
plastykowej typu CE70
(TO-116)

Schemat elektryczny
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ZASTOSOWANIE

Uklad jest przeznaczony do zastosowania w sprzecie po-
wszechnego uzytku.

Zawarte w nim tranzystory moga byé wykorzystane in-
dywidualnie, jak réwniez w ukladach, w ktérych istnieje
konieczno§é stosowania tranzystor6w o jednakowych pa-
rametrach, zwlaszcza w ukladach wymagajacych kompen-
sacji termicznej.

OPIS TECHNICZNY

Uklad zawiera pieé¢ tranzystoré6w npn, wykonanych na
wspbélnym podiozu. Dwa z nich (T i Ts) sa wewnetrznie
polaczone emiterami, tworzgc pare réznicows.

DANE TECHNICZNE

Wartosci dopuszczalne parametrow eksploatacyjnych

Przy tamp = 25°C
Napiecie stale kolektor-

-baza UcB max 20V
Napiecie state kolektor-
-emiter UCE max 15V

Napiegcie stale kolektor-
-podioze

Napiecie stale emiter-baza

Prad staty kolektora

Moc catkowita w tranzysto-
rze pojedynczym

Moc calkowita w catym
ukladzie

Zakres temperatury pracy

Zakres temperatury prze-
chowywania

Parametry dynamiczne

Czestotliwo$§é graniczna
przy Ucg =3 V, Ic =3 mA
Pojemno$é kolektor-baza
przy Ugg =3 V, Ic=0
Pojemnoéé kolektor-podioie
Przy Ues=3V,Ic=0
Pojemno$é emiter-baza
przy Ugs =3 V, Ig=0

UCS max
UEB max
IC max

Piot

Pd max
tamp

tsig

fr
Ccn
CCS

CEB

mi

300

20V
5V
50 mA

300 mW

750 mW
0...+55°C

—25...+100°C

n. maks.

550
0,58
2,8

0,6

MHz
pF
pF

pF
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Zalecane warunki pracy i zwigzane z

charakterystyczne przy t,m» = 25°C

nimi parametry

w funkcji temperatury oto-
czenia

w funkecji temperatury otocze-
nia

! Wwartc$ei ! Fed
Oznaczenie Parametr Warunki pomiaru oo
min. typ. maks. ncstka
1 2 3 4 5 6 7
Kazdy tranzystor
U ryco Napiecie przebicia : Ic =10 pA, Ig=10 20 60 — \Y
kolektor-baza ‘
U (gr)cio Nagiecie przebicia 1 Ic=1mA, Igzg=0 15 24 — A%
kolektor-emiter |
Usr)cso Napiecie przebicia ; Ies = 10 pA, 20 60 —_ \%
kolektor-podtoze lIe=0
U(sR)EBO Nap.ecie przebicia P Ig10 pA, Ie=0 5 7 — v
emiter-baza :
Ieo Prad zerowy " Ueg =10V, — 0,002 40 nA
kolektor-baza Ig=10 ;
Icgo Prad zerowy Ucg = 10 V, — i 0,005 500 nA
kolektor-emiter Iz =10 !
haig Wspotczynnik Ucg =3V, 40 100 — —
wzmocnienia prgdowego Ic =10 mA
Tranzystory Ty i Ty
,UBE,—UBEL,I ‘ Napiecie wejSciowe 1 U =3V, 0,45 | 5 — mV
niezré6wnowazenia
He1—Ingl Prad wejsciowy Ic=1mA 0,3 2 — LA
niezréwnowazenia
Tranzystory T, Ty i Ty
Ungs— Upgd| Napiecie wejsciowe 0,45 5 — mV
JUggs—Usggs| niezréwnowazenia par 0,45 5 — mV
|Ugrs— U ggs| tranzystorowych Uce =3V, 0,45 5 — mV
| AU Wspo6tezynnik cieplny na- Ic=1mA = 1,1 — wV/K
AT piecia wejSciowego nie-
zroéwnowazenia
103 037
"Aleso ULTTIIN N
10 7. 1] 2
Ugg="13] nallceo 4
7 1[]V ,01 l QL \
=0 | % I o
g 1} =0+
1073 / 07 //
1073 102 74
101 Tamb |[z28 02 Lamb
0 2 50 75 100 125°C 0 25 50 75 W%
Prad zerowy kolektor-baza Prad zerowy kolektor-emiter
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Napiecie baza-emiter i napie-
cie wejSciowe niezréwnowa-

czynnik6w wzmocnien tran- lektora zenia w funkceji prgdu emitera
zystor6w polaczonych rézni-
cowo w funkeji pradu emitera
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Wspbtezynnik szumoéw w funk-
cji pradu kolektora (Rg=
=500 Q)

Wspbélezynnik szumoéw w funk-
cji pradu kolektora [Rg=
=1kQ)

Wspo6tezynnik szuméw w funk-
cji pradu kolektora (Rg=
=10 kQ)
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Admitancja wej$ciowa w funk-
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Admitancja przej§ciowa
w funkeji czestotliwoSci
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Zalezno§é czestotliwoSei gra-
nicznej w funkeji pradu ko-
lektora
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Kategoria klimatyczna: 00/055/21 wedlug PN-73/E-04550.
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